
SEM・EPMAの基礎 



SEM・EPMAで利用される信号 

②反射電子
(Back Scattered Electron）

　　①二次電子
(Secondary　Electron)

⑦透過電子

③吸収電子
(Absorbed　Electron)

④特性Ｘ線

入射電子

⑥内部起電力

⑤ｶｿｰﾄﾞﾙﾐﾈｯｾﾝｽ



電子線侵入領域とX線発生領域 

   
                
 

 A：平均原子量 ρ：平均密度 Z：平均原子番号 V：入射電子エネルギー(加速電圧) 
  ：最小励起電圧を示す 
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発生電子のエネルギー分布 

二次電子 反射電子 
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